Transiciones de fase y vidrios de espin para aplicaciones
a imanes permanentes.

En la actualidad uno de los materiales magnéticos mas utilizados en aplicaciones tecnoldgicas,
son los imanes permanentes o materiales magnéticamente duros. La busqueda de imanes
permanentes tiene como objetivo central obtener altos valores de la magnetizacién remanente
y alta magnetizacidn de saturacion.
Adicionalmente obtener el maximo
producto de energia de magnetizacion. Los
imanes permanentes son usados en
generadores eléctricos.

El compuesto MnAIC tiene alto potencial
para su uso en imanes permanentes [1]. La
adicion de carbdn en su estructura ayuda a
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técnica de First Order Reversal Curves
(FORC) [2]. La técnica FORC permite
encontrar propiedades Unicas en sistemas
magnéticos obteniendo campos de
inversion y distribuciones de campos de coercividad. En este proyecto se busca un estudiante
de pregrado con alto interés en el trabajo experimental con habilidades en el procesamiento de
datos. Contacto Profesor Juan Gabriel Ramirez (jgramirez@uniandes.edu.co).
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Figura 1. Curvas FORC y diagrama FORC para
MnAIC.

Este trabajo requiere uso de varios equipos experimentales, y simulaciones computacionales.
Se desarrollara en colaboracidn con varias instituciones nacionales. Se prefiere un estudiante
qgue continue trabajando en el tema durante su tesis de pregrado.
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